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光敏电阻

LDR SENSOR

类型：GL4 系列

LDR SENSOR

光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻，其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性

制成不同形状和受光面积的光敏电阻

光敏
阻 (©�f +e电 +e +e电 +e +e+e

M’

0�,´





第 3 页 共 6 页 http://www.nysenba.com

规

格

最大 最大 环境 光谱 亮电阻 暗电阻 γ100 回应 照度

型号 电压 功耗 温度 峰值 10Lux （MΩ） 10 时间(ms) 特性

VDC mw （℃） nm (KΩ) 上升 下降 图号

Ø4

系

列

GL4516 150 50 -30～+70 540 5-10 0.6 0.5 30 30 2

GL4526 150 50 -30～+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3

GL4537-1 150 50 -30～+70 540 20-30 2 0.6 30 30 4

GL4537-2 150 50 -30～+70 540 30-50 3 0.7 30 30 4

GL4548-1 150 50 -30～+70 540 50-100 5 0.8 30 30 6

GL4548-2 150 50 -30～+70 540 100-200 10 0.9 30 30 6

最大外加电压：在黑暗中可连续施加给组件的最大电压；

暗电阻： 关闭10Lux 光照后第10 秒的阻值；

最大功耗： 环境温度为25℃时的最大功耗；

亮电阻： 用400-600Lux 光照射2 小时后，在标准光源（色温2856K）10Lux

光下的测试值；

γ值： 10Lux 照度和100Lux 照度下的标准电阻值之比的对数。

γ= Lg (R10/R100)/Lg (100/10) =Lg(R10/R100)

R10､R100 分别为 10Lux､100Lux 照度下的电阻值（γ的公差为±0.1）
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● 外形尺寸及主要特性曲线
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● 照度-电阻特性曲线
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● 小包装200 支，大包装
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